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FQP8P10.

MOSFET de puissance, Canal P, 100 V, 8 A, 0.41 ohm, TO-220, Traversant

https://fr.farnell.com/on-semiconductor/fqp8p10/transistor-mosfet-canal-p-boitier/dp/4388215

Apercu du produit

onsemi.

Fabricant :
Réf. Fabricant:
Code Commande :

Fiche technique:

ONSEMI

FQP8P10.

4388215

FQP8P10. Datasheet

A

Le FQP8P10 est un MOSFET de puissance, mode d'amélioration, canal P, QFET® produit a I'aide de la technologie a bande plane et DMOS. Cette technologie MOSFET avancée a
été spécialement congue pour réduire la résistance a I'état passant et pour fournir des performances de commutation supérieures et une force d'énergie d'avalanche élevée. I|
convient aux alimentations a découpage, aux amplificateurs audio et aux applications de puissance de commutation variable.

» Test avalanche 100%

» Faible charge de grille 12nC typique

Avertissements

« 30pF typical low Crss

Market demand for this product has caused an extension in leadtimes. Delivery dates may fluctuate. Product exempt from discounts.

Informations produit

|| Polarité transistor:
| | Tension Vds max..:
|| Courant de drain Id:

|| Résistance Rds(on):

|| Type de boitier de transistor:

|| Montage transistor:

|| Tension, mesure Rds:

Canal P
100V

8A
0.410hm
TO-220
Traversant

10V

Tension de seuil Vgs:

Dissipation de puissance Pd:

| Nombre de broches:

Température de fonctionnement
max..:

Gamme de produit:

| Normes Qualification Automobile:

MSL:

4v
65W
3Broche(s)

175°C

& 116 En stock @

3 000 entrant disponible pour réserver

Commandez avant 18 h @
Chez vous le jour ouvrable suivant

1,38 €
Prix pour : Piece
Multiple: 1 Minimum: 1

Quantité Prix
1+ 1,38 €
10+ 117 €
100+ 0,841 €
500+ 0,695 €

Qté: 1
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